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内容概要

　　本书是作者依据教育部高等学校电子信息科学与电气信息类基础课程教学指导分委员会于2004年8
月修订的“电子技术基础课程教学基本要求”的内容，结合作者20多年的教学经验，本着对电子电气
信息类课程进行教学改革的思路编著而成。
　　“模拟电子技术基础”课程是电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化以及计算机应用等
专业的基础课，也是一门工程应用和实践性很强的课程，因此，本书以“电子技术基础课程教学基本
要求”为依据，在内容编排上力求突出基本概念、基本原理和基本分析方法，引导读者抓住重点、突
破难点、掌握解题方法，强调理论联系实际，注重培养学生的创新意识、工程素养和解决实际问题的
能力。
书中每章均列出了基本要求、基础知识，让学生明确重点，把握难点，深入理解，以大量例题详细叙
述了分析问题和解决问题的思路和方法，并结合理论分析和实际应用，介绍了模拟电子线路的一些应
用示例，以利于自学。
每个重要知识点都配有相当数量的习题，使读者可以举一反三，逐步提高分析问题和解决问题的能力
。
书中介绍了常用EDA技术，以便初学者在学习本书期间能自行设计制作电子电路。
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章节摘录

　　第1章　绪论　　本章结合本书的特点以及后续章节的内容，主要介绍电子系统中的信号、频谱
以及放大器的基本知识等。
　　1.1　引言　　电子技术是19世纪末、20世纪初开始发展起来的新兴技术，在20世纪发展最迅速，
应用最广泛，成为近代科学技术发展的一个重要标志。
电子技术的基本任务是：信号的产生、传输和处理，使其满足人们生产生活中的各种需要。
　　从l642年世界出现了第一台机械式加法计算机起，1674年发明了乘法计算机⋯⋯1837年美国人莫尔
斯（S.F.B.Morse）发明电报，揭开了电子技术应用的序幕。
经过300多年的努力，l946年2月14日，世界上第一台电子计算机ENICA终于研制成功。
它的体积约90 ITl3，占地面积170 m2，使用了l8000个电子管，1500个继电器，耗电150 kW，每秒钟运
算5000次，比机械式计算机的运算速度快几百倍至上千倍，且计算过程按照预先编写的程序自动运行
，在当时这是史无前例的创举，也是电子技术发展的一个里程碑。
　　电子技术的发展主要经历了四个阶段。
第一阶段：20世纪20年代开始的以电子管为核心的第一代电子产品。
第二阶段：l947年，贝尔实验室的布拉丁等人发明了世界上第一只点接触晶体三极管。
它以小巧、轻便、省电、’寿命长等特点，很快被各国应用，在很大范围内取代了电子管。
第三阶段：1958年，世界上利用单晶硅材料做成的第一块集成电路（integrated circuit，IC）在美国诞
生，l961年福查德公司生产了第一片商用集成电路。
它把许多晶体管和电子器件集成在一块硅芯片上，使电子产品向更小型化发展。
第四阶段：20世纪70年代开始，集成电路从小规模集成电路（small scale integrated，SSI）迅速发展到大
规模集成电路（1algerscale integrated，LSI）和超大规模集成电路（very larger scale integraled，Vl.SI），
从而使电子产品向着高效能、低消耗、高精度、高稳定、智能化的方向发展。
例如，2006年9月由中国科学院计算技术科学家研制的“龙芯2号增强型处理器芯片”（即龙芯2E），
是一片通用64位处理器。
它在面积约2 cm2大小的芯片上集成了4700万个晶体管，其功耗在3～8 W范围内。
该处理器最高主频达到1.0 GHz，峰值运算速度达到40亿次每秒双精度浮点运算。
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